
IRFP3415PBF/ MOS管/场效应管/IGBT 原装

产品名称 IRFP3415PBF/ MOS管/场效应管/IGBT 原装

公司名称 深圳市天凌箭科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:IRFP3415PBF
种类:结型(JFET)

公司地址 深圳市福田区福田街道福虹路华强花园B座27A

联系电话 暂无

产品详情

产品信息

 

场效应管 mosfet n to-247ac 150v 43a晶体管极性:n沟道电流, id 连续:43a电压, vds
最大:150v在电阻rds（上）:42mohm电压 @ rds测量:10v阈值电压, vgs th 典型值:4v功耗,
pd:200w工作温度敏:-55°c工作温度最高:175°c封装类型:to-247ac针脚数:3svhc(高度关注物质):no svhc
(19-dec-2012)功率, pd:200w功耗:200w封装类型:to-247ac工作温度范围:-55°c 到 +175°c漏极电流, id
最大值:43a热阻, 结至外壳 a:0.75°c/w电压 vgs @ rds on 测量:10v电压, vds 典型值:150v电压, vgs 最高:4v电流,
idm 脉冲:150a通态电阻, rds on @ vgs = 10v:42mohm

本产品的品牌是IR/国际整流器，型号是IRFP3415PBF，种类是结型(JFET)，沟道类型是N沟道，导电方式
是增强型，用途是SW-REG/开关电源，封装外形是CER-DIP/陶瓷直插，材料是GE-N-FET锗N沟道
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